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Siemens Transistor BD130 Datasheet

BD 130

NPN-Transistor fur leistungsstarke NF-Endstufen

BD 130 ist ein einfachdiffundierter MPN-Silizium-Transistor im Gehguse 3 A 2
DIMN 41872 (dhnlich TO-3). Der Kollektor ist mit dem Gehause elektrisch verbunden.
Der Transistor ist besonders fur den Einsatz in leistungsstarken NF-Endstufen und in
stabilisierten Netzgeraten geeignet. Auf Wunsch konnen die Transistoren gepaart
geliefert werden. Der Transistor entspricht dem Typ 2 N 3085, Flr die isolierte Be-
fastigung des Transistors auf einem Chassis sind Isolierteile vorgesehen, diese sind
zusatzlich zu bestellen.

Typ | Bestellnummer

BD 130 Q62402-D63

BD 130 gepaart 062702-D63-P

Glimmerscheibe Q62901-B11-A

Isaliernippel Q62901-B13-C o
Isoliernippel
tiir Temp. bis 200° C
Malkstab 2:1
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Gewicht etwa 165 g Mabe in mm Glimmerschaibe Male in mm
Grenzdaten
Kollektor-Basis-Spannung Ueno 100 v
Kollektor-Emitter-Spannung (U = 1.6 W) ey 100 W
Kollektor-Emitter- Spannung Ueea 60 W
Emitter-Basis-Spannung Ueaa 7 \
Kollektorstrom I- 15 A
Basisstrom Ia | 7 A
Emitterstrom Ie | 20 A
Spemrschichttemperatur T 200 *C
Lagertemperatur Te —65 bis 200 | °C
Gesamtverlustleistung") Piot 100 W
Warmewiderstand
Kollektorsperrschicht -Transistorgehausa Rinse | =1.8 | grd /W
'} Diese Gesarmiverlustleistung Py, ist bis zur maximalen Kollektor-Emitterspannung Ueen = B0V

zuldssig.
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Statische Kenndaten (T = 25°C)
Kollektor- Emitter- Reststrom
{Ucev-"mvluag'tﬁv} ICEV =5 mé
Kollektor-Emitter-Reststrom
Ueey=100V: Upe =15V T =150°C Teev < 30 m
Emitter- Basis- Reststrom
(Ugpe =7 V) Tepa =5 mé
Kollektor- Emitter-Durehbruchspannung
(leen = 0.2 A) Uiamices | > 60 W
Kollektor- Emitter- Sattigungsspannung
(I.=4 A:B=10) ek sar 04(s11)| V
Fiir folgenden Arbeitspunkt gilt:
Uee | I, B Use
W : A I-[Ig W
4 | 4 | 20bis70 | =18
Dynamische Kenndaten (7 = 25°C)
Transitfrequenz (I = 300 mA; Uee = 2 V) 2% 11 MHz
Grenzfrequenz in Emitterschaltung
[I,—_=1 A UCE=4V} fa 20 kHz

Temperaturabhéngigkeit der rulissigen
Gasamtwerlustlaistung P, ., = f(Ts)
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Zulassige Impulsbelastbarkeit
m’m.-q = (1) v = Parameler
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Zuliissiger Batriebsbersich To = (L) Zuldssiger Betrisbsbersich [ — /(U }

Ta=126%C To=45°C
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Stromverstickung 8 = F (I} Kaollektorstram Jo = ¢ (L)
Upg =4V, Ty = Parameter Uepg=4V;Tg=25°C
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Eingangskennlinie fy = ¥ (L) Ausgangskennlinie Fo = f (Lg)
Uegmd V; Tg=25°C Ty = Parameter; Tg= 25°C
mA BD 130 A BD 130
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Samigungsspannung Uep . = £ (1) Transitfraquenz
B=10:T; =25°C fr=fI): Ve =4V Ty =25°C
jl' BD 130 MHz
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